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光菜激度的半尋体光激射器

由神化據二扭管光激射器所持的輻射. "作均強功率的光褒去激安 n- 型錯化鍋，) ! ~ 菸符激

你J作用。錦化姻的長射里示了根限棧分解斐窄，並且河黃豆浦強度的聞值限制F樁站在較高

菜浦強度時現察到多波型話轉。以前曾經長表迂在牢辱徐中用 'p-n 結控λ式勾，屯子奏音豆豆浦

裝符激光作用。 ‘本丈指前半尋你激光奈浦的第庄神7i接-光褒F也是可能的 O~·事

~職裝置如園(1)研示， InSb (在仰。宜，、 '.n=7-10 x 10l? 庫米?每 it-三>6 1 0 :x '10" .血來?

伏-1 秒-1 )勾 GaAs 二極管是安裝在均按黨接蝕的銅制散熱槽中。 GâAs 輻射射到 Inßþ l!00 

定肉面的光學平面上。而二小 110 劈裂商垂直 100 面，形成法布旦-珀~共振腔。由 InSb在:

垂直方向投射的激光，方其他二小粗糙面以及赴于 GaAs 二放管包裝的影醇中的 In、Sb 崗→ ，

小端面所造11: 。
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囝 1 用 GaAs 三級管光激射暑草案浦 InSb 的

~驗裝置

國 2 InSb的自熾躺激光投射。做爛的寬光譜，是
用10安_ . 5微毒品豚沖屯源激袋裝得的。牢的激光盟主射是
用 10 安_ 60毫微砂脈沖屯源激袋裝得的.二5萬直接強度
是規→化后作線寬此敏的 ‘
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用光柵學色討好解符光譜，園 (2) 表示在低于閩值的寬帶自覺覽射，且及在聞值以土的

斐窄的擻光光譜蹺，用光柵左手解來測量光譜麓的寬度。

Ga.As 二極管光激射器的輸出，在屯流高于 4 安肘，勾二報管奄流戲錢性斐化美系.而

光束魚基本上是當斂。且 InSb 方例，長度 L 均 380 徵米， 它勾褒浦光束的半寬度相匹配-

... InSb 投射的相X1強度勾褒浦強度美系如園 (3) 所示，圈中積坐諒 7 赴，相鹿于激光作用的閩

值，其X1座于 Ga.As 二根管的屯流方 14 安，郎相當于 5000 克/旦米2 的平均功率強度入射到

峙的上ø InSb 表面每吸脫一令光子， ~.生

一河咆于-車穴河，其X1座的聞值均2000安/

凰米2。由同一 InSb 材料制戲的 p-n 結型光

， 放射器，在 4.2 0K 時其間值均 1000 安/庫1

米~op-n 結可以不均一，述事笑說明作站光

褒光激射器的反轉直可以不相同，在相同闊

值下，可能每吸故一令光子戶生多于一河的

咆子-定穴河。

最初的曳輪投寓，在 Ga.As 激射光東方

向加且平行磁場F生的教歷勾持祖輩場平行地

加在InSb 二極管車就方肉，所戶生的強度、

緝寬勾投射投長的殼度相美似。

注畫室里描寫的光豪 In泌的裝置，特可用作

在品質實溫磨下，禁帶寬廣大于1.45 屯子伏的

所有半辱徐工作物質的研究@

譯自" Appl. Phys. Lett., Vol. 6, 
M 4 (Feb. 1965) 70-71 
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0.8æ朱左右的醫攝入史吉普強度

003 月才各革命 GaA8~設射褒滯. InSb~豈射的美菜，

采用 50 毫徵蓮香持續的服沖. t貫主些結 1051才眩

于注入Ga.As 二級管的屯流方'20 安.九射到
InSb 的光功率約為 7000 瓦/廈米2

Yb甘于Er3+ 玻璃光激射器

在挂酸益玻璃中能量自 Yb3+高于轉移至 Ers+ 茄子肘， 可使 Ers+ 高于F生受激振盪，

在室溫下方三能級机楠，輸出波長方 1.5426徵米。在此之前，曾撤辱迂 Ers+ 據入 Ca.W04

‘ 中于 ，但是它是作均囚能級系統， ‘在 77"K 時， I輸出波長均 1.612 微米。

立 ι3至定驗中研使用的故璃運用重量比均是，5%的 Yb20S 及 0.25%的 Er20S 榕在數璃基民中而

持到的' ，. 鼓璃基康的主要成至于按重量比方 75% Si02 , 8 % Na20 , 12%K20 ，.反 5% Bo.O 熔制

而戲，玻璃北垂均 2.85 ， Er肝濃皮均 2.3 X 1019 萬子f且米3

室祖::r吸收;光譜示于囡 10 Yb汁的吸收帶犬致是主人 0.8 到1. 05 微米，品旬， 1.→呼叫，之

厭迂激勵 Er汁的，，4I13 j， 能級。在1.5 微米赴 Er3+ 投射的勢光光子數每在 1 微米從 Yb時所
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